
























































专利名称(译) 显示装置及其制造方法

公开(公告)号 US20200227668A1 公开(公告)日 2020-07-16

申请号 US16/836005 申请日 2020-03-31

[标]申请(专利权)人(译) 三星显示有限公司

申请(专利权)人(译) 三星DISPLAY CO.，LTD.

当前申请(专利权)人(译) 三星DISPLAY CO.，LTD.

[标]发明人 KIM JAYBUM
KIM EOKSU
SON KYOUNGSEOK
LIM JUNHYUNG
LIM JIHUN

发明人 KIM, JAYBUM
KIM, EOKSU
SON, KYOUNGSEOK
LIM, JUNHYUNG
LIM, JIHUN

IPC分类号 H01L51/52 H01L51/00 H01L27/11 G09G3/32 G09G3/3233 H01L27/32

CPC分类号 G09G2300/0842 H01L51/5203 G09G2300/0426 G09G3/3233 G09G2310/0262 G09G2300/0814 
H01L2227/323 H01L51/0096 H01L51/0023 H01L27/1108 G09G2300/0866 G09G3/32 H01L27/3265 
G09G2310/0245 G09G2300/0861 H01L51/5296 H01L27/3262 G09G3/3208 H01L27/1222 H01L27
/3244 H01L27/1251

优先权 1020160113445 2016-09-02 KR

外部链接  Espacenet USPTO

摘要(译)

显示装置包括基底,第一晶体管,第二晶体管,有机发光二极管以及电连接
到第一薄膜晶体管的电容器。 第一晶体管包括在第一层间绝缘层下方的
第一半导体图案以及在第一层间绝缘层上方和第二层间绝缘层下方的第
一控制电极。 第二晶体管包括在第一层间绝缘层上方和在第二层间绝缘
层下方的第二控制电极。 第二半导体图案在第二层间绝缘层上方。

https://share-analytics.zhihuiya.com/view/a76760db-82f5-45e3-8bae-d4249c176115
https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/061282149/publication/US2020227668A1?q=US2020227668A1
http://appft.uspto.gov/netacgi/nph-Parser?Sect1=PTO1&Sect2=HITOFF&d=PG01&p=1&u=%2Fnetahtml%2FPTO%2Fsrchnum.html&r=1&f=G&l=50&s1=%2220200227668%22.PGNR.&OS=DN/20200227668&RS=DN/20200227668

